
Thema: Möglichkeiten zur Erzeugung einer Basis-
             vorspannung

Wir haben erfahren, daß der Transistor nur dann Wechsel- 
spannungssignale verstärken kann, wenn diesen Signalen 
eine Gleichspannung überlagert wird. Dabei soll lediglich ei-
ne Spannungsquelle benutzt werden.
In der Praxis sind die beiden folgenden Verfahren verbreitet:

a) Basisvorspannungserzeugung mittels Basisvorwiderstand 
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b) Basisvorspannungserzeugung mittels Basisspannungs- 
    steiler:


